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Vout (V) Cin (uF) Cout(uF) | *Cbypass(nF) | R1 (Kohm) | R2 (Kohm)
12 10 10 10 698 49.9
5 10 10 10 262 49.9
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Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
A 1.300 1.300 1.500 0.051 0.051 0.059
Al 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.004
A2 1.350 1.350 1.420 0.053 0.053 0.056
A3 0.645 0.645 0.670 0.025 0.025 0.026
A4 0.020 0.020 - 0.001 0.001 -
c 0.170 0.170 0.203 0.007 0.007 0.008
E 3.800 3.800 3.900 0.150 0.150 0.154
El 5.800 5.800 6.000 0.228 0.228 0.236
E2 2.183 2.183 2.283 0.086 0.086 0.090
L 0.450 0.450 0.600 0.018 0.018 0.024
b 0.330 0.330 0.400 0.013 0.013 0.016
D 4.800 4.800 4.900 0.189 0.189 0.193
D1 3.272 3.272 3.372 0.129 0.129 0.133
e - 1.270 - - 0.050 -
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Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
A 1.050 1.150 1.250 0.041 0.045 0.049
Al 0.000 0.060 0.100 0.000 0.002 0.004
A2 1.000 1.100 1.200 0.039 0.043 0.047
A3 0.550 0.650 0.750 0.022 0.026 0.030
D 2.820 2.920 3.020 0.111 0.115 0.119
E 2.650 2.800 2.950 0.104 0.110 0.116
El 1.510 1.610 1.700 0.059 0.063 0.067
b 0.300 0.400 0.500 0.012 0.016 0.020
e 0.95BSC 0.037BSC
¢] 0° 4° 8° 0° 4° 8°
L 0.300 0.420 0.570 0.012 0.017 0.022
c 0.100 0.152 0.200 0.004 0.006 0.008
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